V této praci je vyuZito kvantového modelu elektronové vodivosti polovodi¢ovych nanostruktur
zavedeného v [4]. Vodivost je vypoctena v prvnim fadu poruchového poctu s pridanim termalizacniho
proudu. Hlavni ¢ast této prdce je vénovana vypoctu vodivosti krystalu tvaru plné nebo duté koule za
pouziti zminéného modelu. Vypocteného vzorce je dale vyuzito k numerickému vypoctu vodivostniho
spektra GaAs v terahertzové oblasti, které je pak graficky znazornéno.



